Monolithische integrierte Schaltung

Dreistufiger VERSTARKER

fiilr universelle Anwendungen \mumm:ﬂ
bis ca. 600 kHz '

VZ 7100241

Kurzdaten:

Spelsespannung U3/10 = 6 :
Umgebungstemperatur 3U = 29 C
Leistungsverstarkung Vpﬁ = 80 dB
Ausgangsleistung Pn ; 10 mW
Rauschzahl bei f = 30...15000 Hz F = 6 dB
Stromverstarkung des ersten Transistors BTI = 80
Umgebungstemperaturbereich &U = -20...+60 °C

VALVO INTEGRIERTE SCHALTUNGEN
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TAA 293 A
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"TAA 293 A

Abmessungen 1n mm:

Gehause: XA 10

(~ JEDEC TO0-74)

Absolute Grenzwerte:
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) Hohere Spannungswerte auf Anfrage.
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h) Anschlull

Schaltung wirksam werden.
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Gesamtverlustleistung:
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3 mull auf dem hochsten Potential liegen, damit die Widerstande der
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Kenn- und Betriebswerte: beil U3/10 =6 V, 9§

TAA 293 A

Lastwiderstand: ' = 150 9
www.datasheetcatalog.com
Generatorwiderstand: o = 2 149
Kollektorstrom des letzten Transistors: 1 — 12 mA
Ubertragungs-Leistungsverstidrkung S
bei P = 10 mW, f = 1 kHz: . = 80 (£ 70) dB
0 pu
Ausgangsleistung S
bei k =10 %, £ = 1 kHz: = 10 mW
ges 0
Rauschzahl
be1l U4/7 = 0 V, -IT = 100 pA )
und f = 30...15000 Hz: = 6 (= 10) dB
RL
6
O TAA 293 A
) —1r
Ry .
50 k2 |
.l_ 200 uF
- i — ®
VZ 710086.1 -]-
Kurzschlull-Stromverstarkung
des ersten Transistors N
bei U4/7 =1V, I, = 1 mA: - . 80 (= 30)
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei U3/7 =6 V, R5/6 = 35 kQ: U4/7 sat = 100 mV
bei U3/10 = 6 V, R4 als RC, Ua/g = 0:; U1/10 sat = 600 mV
1.71
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